BA170

’ max405 » Typ diody: dioda krzemowa
a——— min26 —— minl6 —

Firma: ITT

N

y /| F—E T Wykonanie: dioda krzemowa dyfuzyjna w
A 4 >EQ“ obudowie szklanej DO-35
o Jznaczenie kaloa = . .
N : 7 %! Zastosowanie: elektronika uzytkowa i ukiady
8l przelaczajace
Rys. 2-42. BA170 Typy podobne: S587(ITT), BAY41/42
Warto$ci charakterystyczne!)
Up ‘ t | % | przy I = 80 mA
Iy 3 | nA | przy Ug =15V
re ‘ 0,5 ; Q ‘ przy Ip = 100 mA
- | 2500 | ns
Rihj-a | 0,413 | °C/mW .
Wartosci graniczne
| | |

UR max | 20 YV | e 150 \ °C
Iy max 1503 | mA | 14, —55++150 | °C

Prot max ; 300 | mW

D tamp = 25°C

2 przy przelaczaniu z Ir = 10 mA na 2 mA az do Igr = 0,1 mA
3 wprowadzenia powinny byé utrzymane w temperaturze otoczenia w odlegltosci 4 mm od obudowy




:> T ik 1 ‘! ;HT"? T =) T T % T T __" 358 T J‘ “ IEEERE . -
[”lfAfBA [70EEeere L BAIZD e e e
s T el rens:
lj o J ‘117 nb) H
| | it H
150 s o
o e
/
1
/ 0
!
Té }
. i
02 H fmsesssasaoas e |
0 g5 Ue [v] 10 0 30 60 a0 120 tymp [clts0
Rys. 2-43. Charakterystyka pradu przewodze- Rys. 2-44. Zaleino$¢ dopuszczalnego pradu
nia diody  wyprostowanego w ukladzie prostownika
Jjednopotéwkowego od temperatury otoczenia
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Rys. 2-45. Zalezno$¢ dopuszczalnej mocy Rys. 2-46. Zaleznos$¢ sprawnosci napieciowej

strat od temperatury otoczenia diody od czestotliwosci



